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	摘要(中)	由光激發螢光光譜中，我們觀察到氮化鎵能隙與氮化銦鎵量子井相關訊號。藉由螢光光譜的溫度變化，發現氮化銦鎵量子井相關訊號存在著一個不尋常的發光現象，隨著溫度的升高，其峰值能量的改變呈現著一個S型的能量變化。


藉由調制反射光譜的溫度變化，實驗結果發現氮化鎵能隙與量子井束縛能階躍遷訊號都是隨著溫度的升高，單純地往低能量偏移的現象。最後，比較調制反射光譜與螢光光譜的溫度變化，來探討氮化銦鎵量子井相關訊號的發光機制。
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